
 

 
 

 ترانسفورماتور هاي حفاظتي مطابق ALFير مستقيم ضريب حد دقت غنحوة آزمون 
 IEC60044-1استاندارد 

 

 
RCT-75سيم پيچ ثانويه ترانسفورماتور  اندازه گيري دقيق مقاومت داخلي  -1

o 75 درoC  
 :محاسبه حد نيروي محركه الكتريكي ثانويه مورد نياز براي اعمال به ثانويه - 2
 

Z2 = (RBurden + RCT-75
o)2 + Xb

2 
ZBurden = Sn / I2n

2  
RBurden = ZBurden × cos φ 
Xb = ZBurden × sin φ 
(Sn < 5 VA => cos φ = 1) (Sn ≥ 5 VA => cos φ = 0.8) 
 
Vemf =  I2n × ALF × Z  

 
Z  و سيم پيچ ثانويهامپدانس نامي بارمجموع  

Zb امپدانس نامي بار  
I2nجريان اسمي ثانويه ترانسفورماتور  
Sn ناميظاهري  توان 

 
 Iexeباز و اندازه گيري جريان تحريك مدار به ثانويه ترانسفورماتور با اوليه  Vemfاعمال ولتاژ  -3
 مقايسه جريان با حد بالاي مجاز -4

 
5P:   Iexe  ≤   I2n × ALF × 0.05 
10P:  Iexe  ≤   I2n × ALF × 0.1 

 
براي سرعت عمل بيشتر مي توان از جدول زير استفاده نمود كه در ولتاژ مورد نظر جريان تحريك 

 :قادير موجود در جدول زير باشد مكوچكتر يا مساوياندازه گيري شده بايد 
 

5A 1A  
2.5 0.5 5P10 

3.75 0.75 5P15 
5 1 5P20 
5 1 10P10 

7.5 1.5 10P15 
10 2 10P20 

 
 

 
 


